17. Діод з двошаровою базою.Модифікована структура Ріда – діод з двохшаровою базою, в якому концентрація N2 суттєво перевищує відповідну величину для діода Ріда. Малюнок а – ліва частина
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[image: ]Для улучшения частотных свойств и повышения обратных напряжений базу диода Шотки делают двухслойной. Наличие высоколегированного слоя уменьшает сопротивление базы, а низколегированный слой увеличивает толщину перехода, что с одной стороны уменьшает барьерную емкость, а с другой стороны увеличивает напряжение пробоя. За счет хорошего теплоотвода увеличивается плотность прямого тока J. Таким образом, на основе диода Шоттки могут быть созданы выпрямительные, импульсные и СВЧ диоды.
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